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摘要(译)

超薄换能器的变薄（大于波长元件间隔）阵列用于在声波化区域内形成
大量接收的近场聚焦光束。由于阵列细化允许仅在有限的区域或区段上
进行明确的扫描或成像，因此一次一个地发射一组发射器以一次声化一
个区段。接收器是元件阵列，全部同时接收，并且使用多个发射器，每
个发射器瞄准不同的段。通过在发射器之间切换来控制发射波束，并且
对于每个发射脉冲数字地形成大量聚焦接收波束。发射器被设计成在接
收器空间模糊或“栅瓣”的方向上提供非常小的能量。还提供了一种薄的阵
列，其中如上所述的发射器和接收器的作用是互换的。
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